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OEM:Valvo Transistor MPS6535 Datasheet

MPS 6534
MPS 6535

SILIZIUM - FNF - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstirker-Anwendungen

Mechanische Dateng

Gehiuse; Kunstatoff,
JEDEC TO-92

MaBangaben in mm.

# 040
min
" e

0,49

— E L— nicht kontrollierter Berech

LA 10 ]

Kurzdatem: MP5 6534 6535
Eollektor-Sperrspannung 'ut:ll p = WAX. 40 v
KEollektor-Emitter-Sperrspannung -ch o = max. 40 30 v
Kollektorgleichatrom 'I{: = MAX. 600 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 S 25°C Pooe = max. 825 al
Sperrschichttemperatur l-J = MAX. 150 %
Gleichstromverstirkung

bei -U“ =1V, -lc = 100 mA B = 90...270 » 30
Eollektor-Emitter-Restspannung ¢

bei -lc = 100 mA, -IB = 10 mA -II“ sat * 0,3 0,8 ¥V
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OEM:Valvo

MPS 6534
MPS 6535

Transistor MPS6535

Absolute Grenzwerte: MPS 6534
Eollektor=-Sperrspannung bei I' = 03 -UBB 0" maz. 40
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei I. = 03 -Ul:r. 0" max. 40
Emitter-Sperrspannung bei IC = D3 -L&l 0" BAX.
Eollektorgleichstrom: -1e = BAX.
Gesamtverlustleistung bei }u£ 25%Cs P,,4 ™= max.
Sperrschichttemperatur: «l, = BAX.
Lagerungstemperatar: lla = min.
'S = BAX.
Wirmewiderstland:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: Bip v "
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MPS_6538

3o v

o v

5,0 v
800 mA
628 mW
150 %
65 %
150 e
200 KW



OEM:Valvo Transistor MPS6535

Kennwerte:
e

bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor=Durchbruchspannung

bei IE = 0, —IE = 10 pki

Eollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei IB = 0, -IC = 10 mA:
Eoellektor-Reststrom
hilt-ﬂ.-%B-SBVr ,
bei IE = 0, _UEB = 30 ¥, &u = ﬁﬂuﬂt
bei IE = 0, -UCB = 20 V, }u = 80 C;g

Eellektor-Emitter-Restspannung
bei _IE = 100 mA, 4IH = 10 mA:

Basisspannung
be i -If = 100 mA, *IB = 10 mA:

Gleichstromverstirkung
bei 'DCE =1V, -lﬂ = 10 mA:z
bei -UCE =1V, -IC = 100 mAs

bei _UCE = 10 V, rIC = 500 mAz

Kollektorkapazitit
bei =U., = 10 V, Ip = Oy f = 1 MHz:
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